
Предназначена микросхема для применения в автомобильном 
(системы управления и обмена информацией между двигате-
лем и коробкой передач, управления дверями, подъемником 
окон, зеркалом, тормозными огнями, указателями поворотов, 
системы антиблокировки тормозов (АБС) и стабилизации дви-
жения, управления подушками безопасности, контроля дав-
ления шин и др.) и железнодорожном (бортовая система для 
обмена данными между подсистемами при наборе скорости, 
торможении, в управлении дверями и диагностике) транспор-
те, в промышленных коммуникационных системах, индустри-
альной автоматике (системы отопления и кондиционирования, 
насосы, конвейеры, лифты, эскалаторы транспортеры), авиа-
ции, системах доступа и контроля, в спецтехнике.

Схема ILA82C251D заменяет аналогичные ИМС зару-
бежных фирм – PCA82C251T (Philips), MCP2551 (Microchip), 
TLE6252 (Infineon), MC33388 (Motorola), SN65HVD251 (Texas 
Instruments) и др. Выпускается в пластмассовом корпусе 
MS-012АА(SO-8).

ОснОвные характеристики микрОсхемы 
ILA82C251D
 • Полная совместимость со стандартом ISO 11898-24V
 • Наличие температурной защиты
 • Наличие защиты от короткого замыкания
 • Режимы работы:

- высокоскоростной
- режим уменьшенного излучения радиопомех
- режим пониженного энергопотребления

 • Скорость передачи данных до 1 Мбит/с
 • Гарантируемый размах выходного напряжения 2 В при на-

грузке 60 Ом

 • Возможность регулирования скорости нарастания сигнала 
на выходных каскадах

 • Работа в сетях с напряжением 12 или 24 В
 • Высокая устойчивость к электромагнитным помехам

Работа микросхемы. C помощью вывода RS (см. рису-
нок) можно задать три режима работы: высокоскоростной, 
уменьшенного излучения радиопомех и пониженного энер-
гопотребления. При высоком уровне напряжения (~4 В), по-
данном на этот вывод, микросхема переходит в режим по-
ниженного энергопотребления, при низком (~1 В) – в высо-
коскоростной режим. Для уменьшения радиопомех вывод 
RS через резистор Rext подключается к «земле». Изменяя со-
противление резистора Rext, можно изменить скорость на-
растания сигнала на выходных каскадах. 

Для работы микросхемы в высокоскоростном доминант-
ном режиме на вход TXD подается низкий уровень напряже-
ния (~1 В), вывод RS «заземляется», между выводами CANH 
(высокий уровень) и CANL (низкий уровень) подключается 
резистор номиналом 60 Ом. 
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Микросхема ILA82C251D – интерфейс между CAN-
контроллером и физической шиной – обеспечива-
ет дифференциальную передачу данных 
в шину и дифференциальный прием на контроллер 
CAN. Микросхема определяет скорость, дальность 
и помехоустойчивость передачи данных, 
количество узлов в сети, уровень электромагнит-
ных излучений и другие параметры.

ТРАНСИВЕР CAN-ИНТЕРФЕЙСА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
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рис.2. рекомендуемая схема включения трансивера
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Основные электрические и временные параметры микросхемы ILA82с251D при температуре от -40 до 125оC

Наименование параметра,обозначение, 
единица измерения

Режим измерения
Норма

не менее не более

ПотРеблеНие

Напряжение питания, Ucc, В 4,5 5,5

Ток потребления, I, мА

Доминантный 
U = 1 В 

UCC < 5,1  В 

–

78

UCC < 5,25  В 80

UCC < 5,5  В 85

Рецессивный U = 4 В, Rs = 47 кОм – 10

Режим ожидания – 0,315

ПеРедатчик

Входное напряжение высокого уровня, UIH, В Выход рецессивный 0,7 UCC UCC+0,3

Входное напряжение низкого уровня, UIL, В Выход доминантный -0,3 0,3 UCC

Входной ток высокого уровня, IIH, мкА 4,5 В< UCC < 5,5 В; U = 4,0 В -200 30

Входной ток низкого уровня, IIL, мкА 4,5 В< UCC < 5,5 В; U = 1 В -600 -100

Выходное напряжение высокого уровня CAN-сигнала, В
U = 1 В 4,75 В< UСС < 5,5 В 3,0 4,5

4,5 В< UСС < 4,75 В 2,75 4,5

Выходное напряжение низкого уровня CAN-сигнала, В 4,5 В< UCC < 5,5 В; U = 1 В 0,5 2,0

Разность напряжений между выводами, В
U = 1 В, RL = 45 Ом 1,5

U = 4,0 В, без нагрузки -0,5 0,05

Входное/выходное напряжение высокого и низкого уровней 
CAN-сигнала, UCAN, В -36 36

ВРеМеННые ПаРаМетРы (RL = 60 Ом, CL = 100 пФ, если не указано иначе)

Минимальное время передачи одного бита, tbit, мкс 4,5 В< UCC < 5,5 В; RS = 0 Ом – 1,0

Время задержки распространения входных данных на 
активную шину, tonTXD, нс 4,5 В< UCC < 5,5 В; RS = 0 Ом – 50

Время задержки распространения входных данных на 
неактивную шину, toffTXD, нс 4,5 В< UCC < 5,5 В; RS = 0 Ом – 80

Время задержки распространения входных данных на 
активный приемник, tonRXD, нс

4,5 В< UCC < 5,5 В RS = 0 Ом – 120

4,5 В< UCC < 5,5 В RS = 47 кОм – 550

Время задержки распространения входных данных на 
неактивный приемник, toffRXD, нс

4,5 В< UCC < 5,5 В RS = 0 Ом – 190

4,5 В< UCC < 5,5 В RS = 47 кОм – 400

Время выхода из режима пониженного энергопотребления, 
tWAKE,мкс 4, 5 В< UCC < 5,5 В – 20

РежиМы ПоНижеННого эНеРгоПотРеблеНия и уМеНьшеННого излучеНия РадиоПоМех

Входное напряжение в режиме пониженного 
энергопотребления, Ustb, В

4,5 В< UCC < 5,5 В 0,75 UCC

Входной ток в режиме уменьшенного излучения радиопомех, 
Islope, мкА 4,5 В< UCC < 5,5 В -200 -10

Входное напряжение в режиме уменьшенного излучения 
радиопомех, Uslope, В

4,5 В< UCC < 5,5 В 0,4 UCC 0,6 UCC

ПРиеМНик

Входное дифференциальное напряжение в рецессивном 
режиме, UDIFF(R), В

* -1,0 0,5

4,5 В< UCC < 5,5 В -1,0 0,4

Входное дифференциальное напряжение в доминантном 
режиме, UDIFF(D), В

** 0,9 5,0

4,5 В< UCC < 5,5 В 1,0 5,0

Выходное напряжение высокого уровня, UOH, В 4,5 В< UCC < 5,5 В; I = -100 мкА 0,8 UCC UCC

Выходное напряжение низкого уровня, UOL, В
4,5 В< UCC < 5,5 В; I = 1 мА 0 0,2 UCC

4,5 В< UCC < 5,5 В; I = 10 мА 0 1,5

 *  Для приемника, работающего во всех режимах.
** Режим пониженного энергопотребления.
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Гарантированный при этом размах выходного напряжения 
высокого и низкого уровней составляет 1,5 В во всем рабо-
чем диапазоне напряжения питания. Для работы микросхе-
мы в рецессивном режиме на вход TXD подается высокий 
уровень напряжения (~4 В), вывод RS «заземляется», выво-
да CANL и CANH не задействованы. При этом выходные на-
пряжения высокого и низкого уровней приблизительно рав-
ны (~2,5 В). При подаче на вывод RS высокого уровня мик-
росхема переключается в режим ожидания с пониженным 
энергопотреблением, при этом ток потребления микросхе-
мы не превышает 270 мкА. В этом режиме передатчик от-
ключается, а ток потребления приемника и всей микросхе-
мы резко уменьшается. Высокий уровень напряжения, по-

данный на вывод RS, переводит микросхему в режим пони-
женного энергопотребления, низкий – в высокоскоростной 
режим. Высокоскоростной режим устанавливается при со-
единении вывода RS с «землей».

Величина опорного напряжения Uref по выводу 05 составля-
ет половину напряжения питания.

В таблице представлены основные электрические пара-
метры микросхемы ILA82С251D в диапазоне температур от 
- 40 до 125оC в различных режимах работы: передатчика, 
приемника, пониженного энергопотребления и уменьшенно-
го излучения радиопомех и приведены временные параметры 
микросхемы. Напряжение питания микросхемы от 4,5 до 5,5 В; 
опорное напряжение от 0,45 до 0,55 Ucc.

тип корпус

диапазон 
рабочих 

темпера-
тур,

oC

Параметры

ПрименениеUси 
проб, В 
(мин.)

Uзи пор, 
В (макс.)

Iс нач, 
мка 

(макс.)

Iс, а 
(макс.)

Iз ут, на 
(макс.)

Rси откр,
ом 

(макс.)

Uпр, В 
(макс.)

IZ024N Бескорпусная -60 ÷ 100 55 4,0 25 17 ±100 0,075 1,3

Автоэлектроника 
Электроинструмент

IFP50N06 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 60 4,0 10 50 ±100 0,023 1,4

IFP75N08 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 80 4,0 10 75 ±100 0,015 1,4

IFP730 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 400 4,0 10 6 ±100 0,95 1,4

Электронный 
балласт
Корректор 
мощности

IFP740 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 400 4,0 1 10 ±100 0,55 1,4

IFP830 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 500 4,0 10 5 ±100 1,4 1,4

IFP840 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 500 4,0 1 8 ±100 0,85 1,4

IFP1N60
IFD1N60
IFU1N60

TO-220AB/3
D-PAK
I-PAK

-60 ÷ 125 600 4,0 10 0,9 ±100 12,0 1,4

Источник питания 
Зарядное 
устройство
Адаптер

IFP2N60
IFD2N60
IFU2N60

TO-220AB/3
D-PAK
I-PAK

-60 ÷ 125 600 4,0 10 1,8 ±100 5,0 1,4

IFP4N60
IFD4N60

TO-220AB/3
D-PAK

-60 ÷ 125 600 4,0 10 4 ±100 2,5 1,4

IFP7N60 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 600 4,0 10 7 ±100 1,2 1,4

IFP1N80
IFD1N80
IFU1N80

TO-220AB/3
D-PAK
I-PAK

-60 ÷ 125 800 5,0 10 1.2 ±100 18,0 1,5

IWP5NK80 TO-220AB/3 -60 ÷ 125 800 4,5 10 4.3 ± 10 мкА 2,4 1,6

Филиал «Завод полупроводниковых приборов» 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» представляет 

n-КАНАЛЬНЫЕ MOSFET-ТРАНЗИСТОРЫ
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